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Projekto tikslas

Pagrindinis Sio projekto tikslas yra iSvystyti gilius studento mokslinéje literatiroje skelbiamy
rezultaty analizés ir tyrimy vykdymo gebéjimus, tobulinant bevielio greitaeigio rysio
technologijose taikomy aukstadazniy galios stiprintuvy integrinius grandynus (IG) bei kuriant
metodikas ir algoritmus, skirtus tobulesniems pagrindiniy galios stiprintuvy parametry gauti.
Moksliniy tyrimy metu studentas atliks literatlrine analize, geriausiy parametry galios
stiprintuvy schemotechniniy sprendimy kompiuterinj modeliavimg, taikant Siuolaikines
GlobalFoundries, TSMC kompanijy IG gamybos technologijas, bei atliks pagaminty galios
stiprintuvy IG matavimus ir tyrimus.

Projekto veikly aprasymas
Sio projekto metu bus sprendziami $ie uzdaviniai ir vykdomos $ios veiklos:

UZdavinys Nr. 1. Atlikti esamy, Siuolaikiniy RF galios stiprintuvy schemotechniniy sprendimy
literatlrinj bei kompiuterinj palyginima.

Veikla Nr. 1. Studentas, naudodamasis IEEE ir kitomis mokslo publikacijy duomeny bazémis,
sudarys Siuolaikiniy RF galios stiprintuvy pagrindiniy parametry palyginamajj duomeny masyva,
kuris leisty nustatyti pagrindiniy parametry tobuléjimo ir gerinimo kryptis.

UZdavinys Nr. 2. Atlikti iSskirtiniy, geriausiy parametry RF galios stiprintuvy kompiuterinj
modeliavimg ir tyrimg placiame jy veikimo diapazone.

Veikla Nr. 2. Studentas atliks iSskirtiniy, geriausiy parametry RF galios stiprintuvy
schemotechniniy sprendimy kompiuterinj modeliavimg, taikant profesionaly IG grandyny
projektavimo programinj paketg Cadence IC615, bei Siuolaikines GlobalFoundries bei TSMC
kompanijy IG gamybos technologijas. Kompiuterinis modeliavimas ir tyrimas bus atliekamas
pla¢iame Siy RF galios stiprintuvy veikimo diapazonuose.



UZdavinys Nr. 3. Atlikti eksperimentinius ir funkcinés analizés tyrimus su realiai pagamintais RF
galios stiprintuvais.

Veikla Nr. 3. Studentas tyrimy metu, naudodamas vektorinius grandyny analizatorius,
aukstadaznius generatorius ir spektro analizatorius, atliks pagaminty RF galios stiprintuvy
pagrindiniy parametry ir charakteristiky matavimus, bei atliks palyginima su literatdrinés analizés
metu gautais rezultatais.

Projekto rezultatai
Sio projekto metu planuojami gauti $ie rezultatai:

Rezultatas Nr. 1. Planuojamas sudaryti palyginamasis RF galios stiprintuvy duomeny masyvas,
aprasantis skirtingy galios stiprintuvy architektdras, schemotechninius sprendimus, pagrindinius
RF galios stiprintuvy parametrus, publikavimo metus, tyrimus atlikusios mokslo institucijos
pavadinima ir pan.

Rezultatas Nr. 2. Studentas, kartu su vadovu ir doktorantu atliks iSskirtiniy bei geriausiy
parametry RF galios stiprintuvy schemotechniniy sprendimy kompiuterinj modeliavimg ir
tyrimus, plac¢iame jy veikimo diapazone, siekiant nustatyti geriausiy galios stiprintuvy parametry
gerinimo kryptis ir maziausio uzimamo ploto luste sglygas. Parengs gauty modeliavimo rezultaty
ataskaitg, bei padarys pristatymg jaunyjy mokslininky konferencijose arba Kompiuterijos ir rysiy
technologijy katedros rengiamuose moksliniuose seminaruose.

Rezultatas Nr. 3. Studentas, kartu su vadovu bei doktorantu, atliks suprojektuoty ir pagaminty
RF galios stiprintuvy IG matavimus ir tyrimus, naudojant Kompiuterijos ir rysiy technologijy
katedroje turimg jrangg. Parengs gauty matavimy ir tyrimy rezultaty ataskaita, bei padarys
pristatyma jaunyjy mokslininky konferencijose arba Kompiuterijos ir rysiy technologijy katedros
rengiamuose moksliniuose seminaruose.
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